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Ukiady,K UCY 75451N‘. 1 UCY 75452 84 rodwé jnymi  dwuwe j-—
écionyﬁi ukladaml posredniczgcymi /interface/ przegzna-

czonymi do ogélnego zastosowania., Uklady skladajg sig¢ z:

- dwéch bramek NAND /uklad UCY 75451N/,
- dwéch bramek ARD fuklad UCY 75452K/,

- dwéch tranzystoréw sredniej mocy, ‘

Uklad UCY 75451K realizuje funkcje typqﬂAND, natomiast
UCY 75452N realizuje funkcje typu NAND.
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Schemat wewngtrzny i vkied wyptowadzen

Parametry dopuszczalne

Oznacgzenie ’ Nazwa Jedn. : Wartosé
. min 4 max
Yoo N Napigoie »zasilan’ié : v : 7
C Upy : Iakpylalne’ngpiqq;e we jsciowe v j . 5,5
-I;  Prad we jéoiowy | mA b 12
I, Prad wyjSciowy _ mA | . 300
U, : Napiecle ‘*yjééioie v ) o 30
€ Temperatura otoczenia w czasie . 0 Co
ash 'pr‘aoy\ e DLOC e ¢ ; 0 470
totg !emperatma'pr_zfgchov'vywania % | s | s125




~Parametry charakterystyczne dla ukladu UCY 75451N

SZZ:EG Nazwa Jedn. Wartosé Warunki pomiaru
min max Uwagi
Uso Napigcie zasilania L 4,75 | 5,25
I Prgd zasilania w gta- =5,2 3 =
CCL nie niskim na wyjsciu mA 65 Uog=2125 V5 Up=0 v
I Prad zasilania w ste- U
CCH nie wysokim na wyjéciu mA 1" . €C=5,25 V; UI=5 v
U Napigcie wajdciowe
IH w stanie wysokim v 2
U Napiecie wejsciowe
1L w stanie niskim v 0,8
IOR Zwrotny prad wyjsciowy | pa 100 UCC=4,75 \& UI=2 Vi Uo=30 v
U Napiecie wyjsciowe :
0L w stanie niskim v Oyt Top=100 ™Ay 4,75 v;
0,7 I0L=300 mA UI=0,8 v
IIH Prgd wejSciowy w sta- pA 40 UI=2,4 \'
nie wysokim Ucc=5,25 v
mA 1 UI=5’5 v
--IIL ﬁigdngggf;iowy w sta- mA 1,6 UCC=5,25 v UI=0,4 \'s
-UI ggiggg napiecie wej- v 1,5 Ucc=h,750V; II=—12 mA;
Q tamb=+25 C
tPHL Czas propagacji sygna-
Iu przy zmianie stanu 25
logicznego z wysokiego | P8
na niskl na wyjsciu
tPLH Czas propagacji sygna- ch=5 v; IC=200 mA
iu przy zmianie stanu - R =
logicznego z niskiego ns 25 CL'15 ng RL 5052
na wysoki na wyjdciu t =+25"C
anb
tTLH Czas zmiany stanu sy-
’ gnatlu wyjsciowego przy ns 42
przejéciu z poziomu
niskiego na wysoki
tTHL Czas zmiany stanu sy~
gnalu wyjsclowego przy ns 92
przejdciu z poziomu
wysokiego na niski
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Parametry charakterystvczne dla ukladu UCY 75452N

Ozna-
czenla

Nazwa

Jedn.

Wartosé

min max

' Warunki pomiaru
Uwagi

Napiecie zasilania

Prad zasilania w sta-

‘nie niskim na wyjsciu

mA

UCC=5,25 V;.U =5V

Prgd zasilania w sta-
nie wysokim na wyj-
4ciu

mA

14

UCC=5,25 v

,Napigcie we jSciowe

w stanie wysokim

Napieccie wejsciowe

‘'w stanie niskim

Zwrotny prgd wyjsciowy

Ugg=4175 V3 Up=0,8 V5U =30 V

Napiecie wyjsciowe
w stanie niskim

T..=100 mA
OL U, =4,75 V3

cCc -

T U.=2 V
I,;=300 mA 1

Prad wejsciowy w sta-
nie wysokim

mA

UCC=5|25 v

Prgd wejsciowy w sta-
nie niskim

mA

Ugg=5125 V5 Up=0,4 V

Ujemne napigcie wej-
éciowe ’

t

UCC=4,75 C; II=-12 mA

amb=+25°c

Czas propagacji sy-
gnaiu przy zmianie
stanu logicznego =z
wysoklego na nigki
na wyjdciu

ns

PLH

Czas propagacji sy-
gnatu przy zmianie
stanu logicznego z
niskiego na wysoki
na wyjéciu

ns

35

> torm

Czas zmiany stanu sy-
gnatu wyjdciowego
przy prze jSciu z po~

ziomu niskiego na wy-

soki

ns

12

THL

Czas zmiany stanu sy-
gnalu wyjéciowego
Jprzy przejsciu z po-
‘ziomu wysokiego na
niski

ns

12

UCC=5 Vs Ic=200 mA

Cp=15 PF; thsosz

406094
tamh'"*ZJ (,1
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